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(解答は同一用紙に記入すること.スペースが足りなければ裏面を使用すること. )

間4
図のようなMOSFET (MlおよびM2)からなる回路がある｡ MOSFETは

飽和領域で動作しているものとする｡小信号電圧利得A(- vout/yin)を以下

の手順で求めよ｡ただし､ MlおよびM2の相互コングクタンスをそれぞれ

gmlおよびgm2､出力抵抗をそれぞれrolおよびr02とする｡

(1)この回路図の小信号等価回路をかけ｡

(2)出力ノード(voutの接点)におけるKCLを求めよ｡

(3)小信号電圧利得A(- voui/yin)を求めよ｡


